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Tematy
¢wiczen:
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Tabela 3. Pomiar wptywu napi¢cia Ucg na czasy przetaczania tranzystora
przy RB TN 1 RL i
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Opracowanie wynikow.

1.

2
3.
4

Wykresli¢ zaleznosci ton 1 topr W funkcji rezystancji Rg w obwodzie wejsciowym.
Wykresli¢ zaleznosci ton 1 torr W funkcji rezystancji obcigzenia Ry..
Wykresli¢ zaleznosci ton 1 topr W funkcji napigcia zasilajacego Ucg.

Wyjasni¢ wplyw wartosci elementéw Rp, Ry, 1 Ucg na czasy przelaczania tranzystora.

Do sprawozdania nalezy dotaczy¢ sporzadzone wykresy, przykladowe obliczenia
oraz wnioski.



